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Vorbemerkung

Der Schaltkreis B 385 D bildet zusammen mit den IS B 384 D, B 386 D und B 387 D einen Komplex fir die Teilnehmer-
anschiu3schaitung.

1. ALLGEMEINES 2.2. AnschluBbslegung, Btockschaltbild,

Funktionsbeschreibung

1.1. Allgemeine Technische Bedingungen My Ta2 a3 Tal o a2 ZT Uegy

nach TGL 24951 _ h_s\] 1 [l [} [z] [l fel [s]

1.2. Integrationsgrad _ \
aa ‘ [T T GBI &0 & o] [ (&
Ups Th2 B3 Th1 b1 B2 IM  BR

Markierung als Profilierung im Gehduse im schraffierten
SCHALTKREIS B 385 D TGL 43789 Raum kennzeichnet Seite mit Anschiuf 1

Bild 1

1.3. Bezeichnung

2. TECHNISCHE FORDERUNGEN . Es bedeuten:

2.1. Konstruktion o 1 Uges negative Betriebsspannung
. , (SubstratanschluB)
2.1.1. Bauform, Ausfithrung 2 Th2 Testbusb-Ader
. 3 b3 b-Ader
) 5 bt b-Ader
6 b2 b-Ader,
2.1.2. Masse 7 IM Logikeingang Inneneingang
=15g 8 BR  Logikeingang Bereitschaft
- 9 Uge, positive Betriebsspannung
10 ZT Logikeingang Testbus
2.1.8. FluB- und Waschmittelbestandigkeit 11 a2 a-Ader
; ‘ 12 ai a-Ader
nach TGL 32377/02 13 Tal Testhusa-Ader
' 14 a3 a-Ader
15 Ta2 Testbusa-Ader
16 M, Masse

Anmerkung: _ : ‘

Die Schaltkreise B 384 D bis B 387 D bilden einen Komplex, der die Durchnumerierung der Belriebsspannungen erfordert.
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Blockschaltbild
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Bild 2

Der Testschalter-Schaltkreis fir TeilnehmeranschluB-
schaltungen B 385 D enthélt drei bidirektional zu betrei-
bende Schalterpaare mit der dazugehdérigen TTL-kompa-
tiblen Ansteuerlogik.

Die Schalter sind als Thyristorschalter mit niedrigem
DurchlaBwiderstand fiir Stréme bis zu 70 mA und Sperr-
spannungen bis zu 91 V konzipiert.

Um MeBfehler, die durch interne Steuerstréme beim Lei-
tungstest hervorgerufen werden, zu minimieren, ist fir die
Schalter 52 eine spezielle Kompensationsschaltung vor-

gesehen.

Folgende Betriebsarten sind méglich:

C Anschalten der a- bzw. b-Ader an Testbus. 2 (83 ge-
schlossen) {Innenmessung)

D Freischalten {Auftrennen der Schalter)

E Aufschalten (S1 und 83 geschlossen)

Tabelle 1
Stellung ZT IM BR | S1 S2 53
A X
L H I 0 O
AL L
B H H L O I O
C X
H L o] I I
CL L
D H H H 0 @) O
E X
L L i 0 I
EL L

Betriebsartenbezeichnung A bis E entspricht Schalterstel-
lung nach Tabelle 1 -

O offen

| geschlossen

X beliebig (H oder L)

2.3. Elekirische Eigenschaften

2.3.1. Haupt- und NebenkenngréBen
Fir die KenngrdBen nach Tabelle 2 giit:

#,=25°C —5K
Uggs = 5V +50mV
_UCC5 - 93Vi0,5V

Toleranz der tibrigen Einstellwerte: + 1 %

Umgebungstemperatur
Betriebsspannung

A Durchschalten der a- bzw. b-Ader {51 geschiossen, l Kisinstwert GroBtwert
ZT=1) H-Pegel ’ 2,0V z Ucer
B Anschalten der a- bzw. b-Ader an Testbus 1 (S2 ge- . )
“schlossen) (Leitungstest) L-Pegel ov 08V
Tabelle 2
GroBtwert 'Sg??l'ter Briit
" . in Stellung r(if-
KenngriBe a- K- Einstellwerte nach kategorie
Wert | Wert Tabelle 1
Stromaufnahme ler mMA 2,04 5 - EL
_ICCS mA *Um = iub1 =3 V A) B, Q
2,65 5 s e 25 mA AL
_Uaa = - Ub3 = 3 V :
2’65 *I|a‘_r; = = ITb2 - 25 mA CL
- 0,515 - - EL B,Q
~Uay = Uy =3V '
265 a1 = — by = 25 MA B

Fortsetiung der Tabelle Seite 3
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Fortsetzung der Tabelle 2

GroBiwert Schalter
) . : in Steflung Priif-
KenngroBe a- K- Einstellwerte nach kategorie
Wert | Wert Tabelle 1
Durchtafspannung
Usira2 v —Uy; =3V
) - Iaz - 25 mA
Uazrat \ —Up=3V
25 | la=25mA AL A B,Q
Ubibe \' —Up =3V
1,55 —lps =25 mA
Ubarbt v —Up =3V
*‘!m =25mA
Uiy, Uyix . -V —Uy=3V
mit den Paarungen (X, Y): —ly =25 mA B
{al1,Tal), (b1, To1) - bzw, —Uy =3V B.Q
(a3, Ta2), (b3, Th2) —lx=25mA CL
DurchlaBwiderstand —Uy=3V;-ly=25mA
RXN: RY:’X L9 und 7'\("‘—" 26 mA bzw,
mit den Paarungen (X, Y): 20 —Uy =3V, -l =25mA AL ABQ
{a1,a2), (b1,b2) 17 und —ly =26 mA
{a1, Tal), (b1, Th1) B B.Q
(a3, Ta2), (b3, Th2) CL ’
Schaltersperrstrom —Uy=91V,—Uy=3V
fX.'IY! IY'fX “;A bZW il UY - 3 V,
mitden Paarungen (X, Y): - 100 —Uy=91V A'_B’ Q
(a1,a2),(b1,b2) 10,3 D
{al1, Tal),{b1, Th1) - B,Q
(a3, Ta2), (b3, Tb2) ’
Fehlistrom
||a1l’ ||b1l MA 5.4 10 WUa1:_Ub1T;40V B A,B,Q
[Frar s ot nA —Uray = ~Up,y =40V
—lat, —lps pA —Uar = —Up =40V AL
—lag, =l HA a1 —Upe=-Up =40V
—lg, = lpa uA —Up=-Up=40V cL
—lraz, — a2 - BA —Urap = —Uppy =40V
DurchlaBwiderstands- —l,2 =25und 26 mA
differenz AR51 Q —Ub2 =3 V; Raym =08Q
_ AoderE
AR’y Q — o = 25und 26 mA
=Uaz =3V Raym =02
ARgp Q —lay =25und26 mA
B —Umy =3V . B.Q
Rajp =0Q
ai/bt . BoderC
Aﬂjsa Q 2’4 "‘I-ﬂﬂ = 25 und 26 mA
‘ —Ury =3V
Ratw =082
ARg; @ ~lra2 = 25 und 26 MA
. —Umpe =3V
R =08
e CoderE
AR,SS Q —|Tb2325 und 26mA
—Upge =3V
Ragns =08
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2.3.2. Grenzwette

Tabelle 3
. Kieinst- | Groft-
KenngrdBe wert wert
Betriebsspannung Ugcy \' 0 6,0
Uocr—Uges V - |100,25
Substratspannung —Uces v Q 95
Schalterspannungs- v
bereich Ugy 23 Ups23; Uccs 0
Urat.2 Uror 2
Schalterstrom je Schalier bzw. mA _ 70
Schleife 131’32'33
tUmgebungstemperatur &, °C 0 70
Sperrschichttemperatur & °C - [ 125

Das Ein- und Ausschalten ist nur im Schalterspannungs-

bereich von —U = 3 bis 30 V zuléssig. Im Schalterspan-
nungsbereich —U = 30 bis 60 V ist das Ein- und Ausschal-
ten im stromiosen Betrieb zuldssig. Fir den Testbusschal-
ter S3 ist das Schalten im stromlosen Zustand im gesam-
ten Schalterspannungsbereich zuléssig.

Verlustleistungsreduktionskurve

= .

i:h}t .

Bild 3

2.3.3. Betriebsbedingungen
Tabelle 4

KenngroBe Kleinst- | - s Biwert
wert
Betriebsspannung Ugeq, A 4,75 525
Substratspannung —Uccs Vo1 95
L Eingangsspannung Uy Vi o 0,8
H-Eingangsspannung U, A 2,0 Ueccq
Schalterspannungs- v
bereich —Uay az.aa: — Un1pzbs 1 30 |-Uges—2V
—Urat 1223 = Urn1, o2

2.4. Klimatische Bestandigkeit

Betriebstemberaturbereich _
unterer Grenzwert der Umgebungstemperatur; 0°C
oberer Grenzwert der Umgebungstemperatur: 70°C

2.5. Zuverlassigkeit

2.5.1. Prifzuverlassigkeit
Prifausfalirate hpg s nach Angaben der Herstellers

2.5.2. Betriebszuverldssigkeit

Fiir den Einsatz in vollelektronischen digitalen Vermitt-
lungsantagen gilt eine Betriebsausfallrate Agp g bei mittle-
rer Beanspruchung nach Angaben der Herstellers.

Die Bezugszeit fur die huo g-Berechnung ist die Kalender-
zeit. Sie muB mindestens 12 Monate (8780 h) beiragen.
Die Betriebsausfalirate bezieht sich auf Funktionsausfélle
der Vermittiungsanlagen, die durch die IS verursacht wer-
den.

Als mittlere Beanspruchung gilt:

_ elektrisch:

Betriebsbedingungen nach Tabelle 4

klimatisch:

¥, = 5 bis 40°C; maximale relative Luftfeuchte: 80 %;
héchste damit koppelbare Umgebungstemperatur: 20°C
mechanisch:

Beanspruchungsgruppe G2 nach TGL 200-0057/04
Sonstige Beanspruchungen der IS miissen vernachias-
sigbar sein.

!

.3. ABNAHMEREGELN

nach TGL 24951

4. PRUFUNGEN

4.1. Nachweis der Schwallotbarkeit der Anschilisse

Prifverfahren mit unkaschierter Lochplatte nach
TGL 200-0053/04

Probenahme: 32 IS (512 Anschilisse)

Zulassige Anzaht der Ausfalle: 15 Anschisse

4.2. Nachweis der mechanischen Festigkeit
StoBfolgeprifung nach TGl 24951

4.3. Nachweis der klimatischen Bestéandigkeit -
Feuchte Warme

Lagerungsprufung nach TGL 9206/01, Methode 2031.1
(Pritfung Ca) _ -

Prufdauer: 10 d

Nach der Beanspruchung missen die IS die a-Werte der
HauptkenngréBen bei 4, = 25°C —5 K einhalten.

4.4, Nachweis der Prifausfallrate

-Der Nachweis hat durch eine elektrische Dauerbelastung

zu erfoigen.

Belastungsbedingungen

minimale Beanspruchungsdauer: 1000 h
Belastungsschaltung nach Bild4
Umgebungstemperatur: 25°C —5K

Soilspannung an KP: —Ugp =6V 12V

Nach der Beanspruchung milssen die IS die a-Werte der
HauptkenngrdBen einhalten.

Belastungsschaltung

Toleranzen, falls nicht anders angegeben:

s mos. . 180 % R
Ri 2%; Gt o0
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Beiastungsschaliung

254V202V

R2 R3
Rl E : ¢t
Te s b fs T % To a
B 385D
1 2 % 7 8]
R4 KpP
S AERRY f
O
c2 3 7% SAY17
tarje I
515
hx C4
R1, R2, R4, R5 = 110 kQ Say7 /N —

R3=330Q+10%,4W

-R6=56Q
C1=22puF
C2=5uF
C3=47nF + 20 %
C4 =10 pF

4.5. Mefverfahren

4.5.1. Allgemeines

Der Hersteller hat durch seine Messungen die GréBt- und/
oder Kleinstwerte abzusichern. Der Anwender darf einen
Schaltkreis als fehlerhaft bezeichnen, wenn der Kleinst-
oder GroBtwert unter Einbeziehung des Fehlers des zur
- Uberprifung verwendeten MeBaufbaues unter- bzw.
liberschritten wird. § '

Die Kennwerte sind mit den in Tabelle 2 angegebenen Ein-
stellwerten zu messen.

Stiitzkondensator Ugg = 100 nF ist vorzusehen.

Unter Beriicksichtigung aller Einstell- und Geratefehler
ergeben sich im unglnstigsten Fall foigende maximale
zufallige Fehler: _ :

Tabelle 5
Geréte- maximai
Kenngroie fehler | zufalliger Fehler
% " %
lee +1,0 +20
locs, Mit Schalterstrom +43 +5,0
lces, 0hne Schalterstrom +2,3 +3,0
Iy +2,7
oz 15 +6,5
Is1,83 +1.9 +3,1
Uy +0,5 +2,0
Ryy +11,2 +13,3
ARg +16 +20

4.5.2. Stromaufnahme
nach TGL 31487/07

sv330/2 )
~11Y$05V

Bild 4

4,5.3. DurchiaBspannung, Schaltersperrstrom und
Fehistrom '

Die Kennwerte sind als unmittelbar anzeigbare Werte zu
ermitteln, ‘
4.5.4. DurchlaBwiderstand

Es sind zunéchst die Durchlaﬁspannungswéﬂe bei —25
und —26 mA zu ermitteln und zu speichern. Die Auswer-
tung erfolgt nach der Formel:

_ Uy (=26 mA) — Uy (—25 mA)

Ry = O bzw.
YiIX 1 mA
4.5.5, DurchlaBwiderstandsdifferenz
. WUa=Ug
ARS bzw. AR 5 = W
: “lionst ™ 23 und 26 mA
- A
| .
7- ol |
: > 10 ——o ug: Ug

Bild5

5. TRANSPORT UND LAGERUNG
nach TGL 24 951
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6. INFORMATIONSMATERIAL

Im Informationsbiatt des Herste!lers_i‘st anzugeben:

— Typische Werte
alle Haupt- und NebenkenngréBen
Eingangsstréme der Logik (17, s, Igg)
Substratstromaufnahme

— Abhangigkeiten (bei 25 und 70°C)
DurchtaBspannung
Uatas = T (la2)
Ub 1z = f {lpa)
Urarar = f (lay)
Usptimt = T ()

Uraprag = f (laa)

UTbabe = f (Ibs)
Substratstromaufnahme
—locs = f{lg)
Sperrwiderstand

Rotr = f (Uxy)

Hinweise

Im vorliegenden Standard ist auf folgende Standards Bezug ge-
nommen:

TGL 9206/01; TGL 24951; TGL 26 713; TGL. 31487/07;

TGL 32377/02; TGL 200-0053/04; TGL 200-0057/04
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